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Тверді розчини Bi100-xSbx відомі як ефективні низькотемпературні 
термоелектричні матеріали. При збільшенні концентрації сурми у системі 
Bi100-xSbx відбувається поступова перебудова енергетичного спектру, що 
призводить до зміни фізичних властивостей даних матеріалів [1]. У роботі [2] 
було показано, що при концентрації 2,5-3 ат.% Sb на залежностях 
електрофізичних і механічних властивостей спостерігаються аномальні 
ділянки, які автори [2] пов’язували з переходом системи Bi100-xSbx при 
зазначених концентраціях у безщілинний стан. 

Мета цієї роботи - з’ясувати вплив переходу у безщілинний стан у 
твердих розчинах Bi100-xSbx на теплопровідність λ - одну з важливих 
характеристик, що визначають термоелектричну ефективність матеріалу [1]. 
Об’єкти дослідження - полікристалічні тверди розчини Bi100-xSbx в області 
малих концентрацій Sb (x= 0,5; 0,75; 1,0; 2,5).  

Отримано температурні залежності теплопровідності λ(T) в інтервалі 
температур 170-520 К. Встановлено, що характер залежностей λ(T) для 
твердих розчинів Bi100-xSbx при х = 0,5; 0,75; 1,0 подібний до залежності λ(T) 
чистого вісмуту [1], а значення теплопровідності зменшуються з ростом 
концентрації сурми внаслідок зростання розсіяння фононів на домішках [3]. 
Однак, при х = 2,5 характер залежності λ(T) різко змінюється: при Т > 225 K 
теплопровідність починає зростати з температурою. Якісна зміна характеру 
залежності λ(T) при збільшенні концентрації сурми до x ~ 2.5 пов’язується із 
переходом системи у безщілинний стан, коли різко зростає рухливість носіїв 
заряду і зменшується їх ефективна маса.  
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